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Elektronischer Film 

M. Phil. T. Lule. Dipl.-lng. M. Sommer, Prof.-Dr. M. Bohm 

?5ic1,r nn'.^^^^^^^ Bi,der in Jedem Pixe, 

damit die Aufnahme mehrerer B^de ^^^^^^^^ Censor) eriaubt 

auslesen zu mussen. hintereinander, ohne diese zwischendurch 

elnf^^^^^^^^^^^ ^'xe, genann, die die 

Regel handelt es sich urn eine ZeKn ^'9"^' ^"^wandein. in der 

um eine flSchlge Anordnunf t^^^ 

konzentrische odir andere Anrdn^ng^en Z7e6oTsU%T,sr. '^'^'^^^^^^^^y' 

"en^^^''^:^ ^es^ht c^^nn da. Jedes Pixe, neben de. 

Speichermittei enthalt in denen mehrLp ^'S^^'^^ndiung noch mehrere 

konnen. Eine beispielhafte Ausfahmng drei So^^^^^^ Qespeichert werden 

drei Farbsignalen (Rot GrOn und^ d re Sp^,^^ ^^^^ Speicherung von 

Patentanmeidung PCT/EP97/0S78 -^"frhhn^^^ "i'"^® internationalen 
Bohm. P. Rieve. T. Lule vorgS Im Jn^nrh.f ^^^^'^^''f ^'•^belichtung". von M. 
Erfindung gemaE reaiisierte sSalLg sowie auf SPi^^^^^ ^ ^''"^ J^"^^ 

•n TFA-Technologie hergestellt wTden S^te 5 l2n H ^^^^^9ehorige Layout, die 
Bildsensor aufgenommen wurde unter vlrJ^ ^- "^'"^ ^''^^em 

amorphem Silizium. Der dort vorqSe Ite^S^^^^^^ Dreifarben-Diode aus 

unterschied,icherBi.dszenenl;?nrhml%^nTlu;p"4'h^ '''''''' ''^'^ ^'^'^ 

urdl."?on^"4Tn!t^^^^^^^^^ einer be.iebigen Anzah, 

Oder von 24 Farbbildern oT sell e im Anh Jnn T^ T k Schwarzweiftbildern 
dieser Vorrichtung eine ModifikaHon von der q.L.f ^'^ be.speilhafte Realislerung 
Bildinformationen auf geeignSen Soe^cLrm^^^^^^^ 2' ^^^^rt' vier 

(anzuschlieaen sind. ge^eichert wtd?n ''^"^^^^ bis Cp3 

v^=rei^^^^^^^^^^^ 

Licht. UV-Llcht, IR-Llcht Rdr^fqens^a^^ Sensoren konnen fur sichtbares 

sein. die in ein elektrlsches sTgnTwanSS^^ ^^'"^^'""9 empfindlich 

BL^iX^dul^h^^^^^^^^^^^^^^ -hrere farblge Bllder. 

der Farb-CCD-Technologle^ gino^ sind Spr T T ""^ ^eispielsweise in 
multispektralen Diode wie Pn vorgStem Patenfb'schtSen. ""'"'"'""^ ^'"^^ 
Die Speichermittei konnen die elektrlschpn qinn^i^ * 



^^^^ 



beispielsweise der Multilevel-Digitaltechnik. bei der in einem amplitudendiskretisier- 
ten Analogsignal mehrere digitale Bits reprasentiert werden. Zur Speicherung des 
Signals in digitaler Reprasentierung enthalt jedes Pixel vorteilhafterweise eine 
Vorrichtung zur Analog-Digitalwandlung. wie beispielsweise ein Single-Slope-, Dual- 
Slope-, Cyclic-Pipeline- oder Sigma-Delta-A/D-Wandler. Eine vorteilhafte 
Weiterbildung der Vorrichtung verwendet einen reziproken A/D-Wandler, der nicht 
die Intensitat des elektrischen Signals digitalisiert sondern die Zeit mifit die das 
Signal benotigt unn eine bestimmte Wirkung zu erreichen; je grofJer das Signal desto 
schneller die Wirkung und desto kurzer die Zeit - daher die Bezeichnung reziprok. In 
einer beispielhaften Ausfuhrung wird die Zeit gemessen die der 
beleuchtungsproportionale Photostronn braucht, urn eine Kapazitat urn eine definierte 
Spannungsdifferenz umzuladen. 

Die Speichermittel. ob analog oder digital, konnen lateral nebeneinander liegend 
angeordnet sein oder vertikal ubereinander integriert werden oder beide 
Integrationsweisen gleichzeitig nutzen. Die vertikale Integration wird auch als 3D- 
Integration bezeichnet und stellt die Nutzung der dritten Raumdimension dar zur 
rhohung der erreichbaren Anzahl und Dichte elektrischer Elemente auf einer 
egebenen Flache dar. In einer vorteilhaften Weiterbildung des Verfahrens bei der 
die Speichermittel vertikal integriert werden, befinden sich neben jedem 
Speichermittel auf derselben vertikalen Ebene weitere eiektrisch aktive Bauelemente, 
wie z.B. Transistoren, die entweder bei der Einspeicherung oder/und bei der 
Wiederausiese der Information aus denn Speichermittel benotigt werden. 



Die Speichermittel konnen als Kapazitaten ausgebildet sein, oder als EPROM-. 
EEPROM- Oder DRAM-Zellen unabhangig davon, ob analoge oder digitale Signale 
zu speichern sind. Digitale Signale konnen auch in SRAM-Zellen gespeichert 
werden. Magnetische, optische, organische, biologische Oder jede andere Art von 
Speicherzelle ist jedoch auch verwendbar. Finden elektrische Kondensatoren 
VenA/endung so sind Trench-, Graben- oder planare Kondensatoren bekannte, 
vorteilhafte Ausfuhrungen. 

Wir erheben Anspruch auf oben genannte Erfindung. 




- 2 - 



VrePO- 
reset O- 
int _nO- 



read_ lnt _r_n O- 




read_ int _b_n O- 




u 



n.9 



! jbi.i3 



10 



vb 



(C-VOOAPix) 



|n_I5 



1.S 



|n.I7 



1.6 



-0> out _r 
-C>out _g 
-Oout.b 



n,6 



n.7 



n_8 



3 



n.3 



InvOut 



I 

I.S 



Ca thcds n.-^ 



1 

3.5. 



2.G 
I 



n.20 I I 



(C.GNDAPix) 



-3- 




-4- 



Vref O 
reset O 



CC_VODAP.x) 



read_ int _n C>- 




-Oout 



-6- 



m 



f ej 



mm 



MM 



This Page Blank (uspto) 

Adu J aWHVAV isaa 



